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摘要(译)

根据一个实施例，制造LCD以提供宽视角装置并且可以降低制造成本。
LCD包括基板，设置在基板上的栅极线，设置在栅极线上的栅极绝缘
层，设置在栅极绝缘层上的半导体层，接触半导体层的数据线，接触半
导体层的漏极和与数据线分离的是，与漏电极接触的像素电极，设置在
像素电极上的钝化层，以及设置在钝化层上并包括与像素电极重叠的分
支电极的公共电极。在一个实施例中，像素电极接触薄膜晶体管的端
部。可以缩短LCD制造工艺并且可以节省制造成本，因为LCD工艺不需
要形成接触孔来连接像素电极和TFT。
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